2012 Yaz Stajlan icin Staj Raporu Icerik Listesi

1. Giris ve Amac

Bu kisimda yaptiginiz calismanin tanimlamasini yapmalisiniz. Raporun tiim

asamalar1 hakkinda ¢ok kisaca bilgi sunmal, tasarladiginiz devrenin 6zelliklerini

ve kullanim alanlarini vermelisiniz.

2.  Teorik Tasarim (Matematiksel Analiz)

Tasarladiginiz devrenin teorik temelini bu bdliimde vermelisiniz. Bu konuda
stajinizin baslangicinda ¢ektigimiz ders videolarindan faydalanin. O devreye
ait onemli formiillerin elde edilisini veriniz. Sirasiyla V/Vg , 2Ai;, 2Avg, 1,
IMrms, Iprms, lcrms ifadelerini elde ediniz. ifadeler elde edilirken devre

cizimlerini 6zenle ¢iziniz.

Durum Uzay Modeli icin genel ifade ve genel matrisleri veriniz. Bu noktada

x(t), u(t), y(t) ve K matrislerini tanimlamaniz 6nemlidir.
K-x(t) =A-x(t)+ B -u(t)
y() =C-x(t) + E-u(t)
Tasarladiginiz devreye ait Durum Uzay Modeli matrislerini elde ediniz.

Sirasiyla A1, Az, A, By, B2, B, Cy, Cz, G, Ey, E2, E matrislerinin ifadelerini veriniz.

Durum Uzay Modeli'nden elde edilen matrisler yardimiyla kiiciik isaret devre
formiiliinii ve sonrasinda kii¢tik isaret devre modelini elde ediniz. Elde edilen
modelden iki énemli transfer fonksiyonu olan #(t)/d(t) ve i,(t)/d(t)
ifadelerini elde ederek standart ikinci dereceden denklem tipine

doniistiirerek dontistiiriiniiz.

3.  Gli¢ Kati Tasarimi

Oncelikle tasarladigimz devrenin parametrelerini vermeniz gerekiyor. Giris
ve Cikis gerilimleri, devrenin giicli, devrenin frekansi, endiiktans akim
dalgalilig1 ve kondansator gerilim dalgaliligi parametrelerini sayisal olarak bu

noktada verin.



Giic kat1 icin endiiktans (L) ve kondansatér (C) degerlerini belirleyin.
Ardindan Mosfet ve Diyot RMS akim degerlerini bularak hangi model Mosfet

ve Diyot'u sectiginizi belirtin.

Gug¢ kati icin yan elemanlar olan konektor, sigorta ve varsa benzeri diger

elemanlarin degerlerini ve 6zelliklerini belirleyerek yaziniz.

4, Kontrol Kati Tasarimi

Gu¢ Kati icin buldugunuz degerlerle beraber tasarladiginiz devrenin
D(t)/d(t) ve i,(t)/d(t) transfer fonksiyonlarini sayisal olarak yazimz ve

Matlab’da Bode diyagramlarini ¢izdiriniz.

Tasarladiginiz devre hangi parametreyi regiile ediyorsa (kondansator
gerilimi veya endiiktans akimi) ona uygun Bode diyagramindan uygun bir
kesim frekansi belirleyerek K-Faktorii yontemini kullanarak oncelikle
kontrolor tiiriint belirleyin ve o kontrolori tasarlayiniz. Ayrica kontrolori

gercek eleman degerleri ile tasarlayarak yaziniz.

Devrede bulunan kontrol devresi entegresini yazarak Rr, Ct, Rp ve varsa diger
onemli devre elemani degerlerini veriniz. Ayrica Mosfet siirme devresini

tanitarak kap1 stirme direncini yaziniz.

5.  Benzetim ve Gergekleme, Sonuclar ve Yorumlar

Belirlenen tiim gii¢c ve kontrol kati degerleri PSIM programina girilmeli ve
kontrolorin ¢alistigl goriilmeli. Calisan benzetim iizerinden farkli durumlar
icin (giris geriliminin degismesi, ¢ikis ytikiiniin degismesi, vb...) regiile edilen
parametrenin cevabi gorintiilenmelidir. Ayrica Im, Ip, Ic ve I parametreleri

gorlintiilenmelidir.
Eagle ortaminda tasarlanmis olan devre kurulmali ve PCB ¢izdirilmelidir.

PCB cizdirildikten sonra devrenin testleri gerceklestirilmelidir. Bu testler
giris geriliminin degisimi ve ¢ikis ytkiiniin degisimi olabilir. Tasarlanmis olan
devrenin verim egrisi, ylikiin %10’'undan %100’tine kadar her %10 artis icin

cizdirilmelidir.

Sonuglar, yorumlar ve kazanimlar verilmelidir.



